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摘要(译)

公开了一种用于制造OLED器件的方法和通过该方法获得的OLED器件，
以及一种用于制造显示面板和通过该方法获得的显示面板的方法，其可
以解决有机功能层的膜厚在200nm以下的问题。现有的OLED设备不平
衡。所述OLED装置的制造方法包括：在基板上形成像素限定层；在所述
像素限定层中形成容纳部分；将墨添加到容纳部分中以形成有机功能
层，其中墨包括第一有机溶剂和第二有机溶剂；第一有机溶剂和第二有
机溶剂具有相同的亲液性或疏液性，并且第一有机溶剂和第二有机溶剂
具有不同的沸点和不同程度的亲液性或疏液性。
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